
весных условиях: при высокоскоростном нагреве и последующем 
охлаждении в них возникает высокая концентрация вакансий, которая 
оказывает влияние на структурные и фазовые превращения в тонких 
пленках.

В настоящей работе с помощью вычислительного эксперимента 
проведено исследование изменения концентрации точечных дефек­
тов, в частности вакансий, в пленках алюминия и серебра. Исследова­
ны изменения структуры поликристаллических пленок ГЦК металлов 
при лазерной термообработке.

Показано, что при импульсном лазерном воздействии на пленки 
ГЦК металлов с исходной концентрацией вакансий выше равновес­
ной в течение всего времени действия импульса собирательная рекри­
сталлизация протекает при наличии высокой неравновесной концен­
трации вакансий, стимулирующей миграцию межзеренных границ.

ПРИБЛИЖЕННОЕ ОПИСАНИЕ ОРИЕНТАЦИОННЫХ 
ЭФФЕКТОВ В ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СЛОЯХ

Е. А. Мельникова

Белорусский государственный университет, г. Минск

Проблема управления характеристиками лазерного излучения 
является одной из актуальных в современной оптике. В этой связи в 
последнее время проявляется большой интерес к использованию жид­
ких кристаллов для решения задач оптоэлектроники и обработки ин­
формации, обусловленный их уникальными электрооптическими 
свойствами.

В данной работе рассматривается возможность приближенного 
аналитического описания ориентации директора жидкого кристалла 
e(z) при средних и высоких превышениях порогового значения элек­
трического поля. Ограничиваясь первым членом эллиптического ин­
теграла [1]
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где Е -  величина электрического поля, Е 1 -  пороговое поле, 9т -

ориентация директора в центре плоскопараллельного слоя 

Выражение в (г) можно представить в виде:
-

— =  —  
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в(— ) = - -  п
2

г Е 2 Л
--------
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где П
г Е — Л
--------

Ег й
-  “угол параллельности“ Лобачевского.

Результаты расчетов показали, что при значениях Е/Е{ > 2 мак­
симальная погрешность, достигаемая в центре слоя, исходя из при­
ближенного представления в ( г ) (2), составляет менее 3 %. С умень­

шением значения — погрешность существенно уменьшается. Таким
й

образом, можно утверждать, что полученное приближение, описыва­
ющее зависимость в(—), имеет достаточно широкие границы приме­
нимости.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ
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При обнаружении поверхностных дефектов объектов для реше­
ния задачи исключения методических погрешностей, обусловленных 
изменениями аппаратурных констант приемно-излучающих блоков и 
изменениями в окружающей среде, а также для расширения числа 
контролируемых дефектов предложен метод и разработана структур­
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